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Os compósitos à base de Si3N4 têm sido bastante estudados nos últimos anos. Dentre as 
pesquisas realizadas, as  

 
interações químicas entre o Si3N4 e a segunda fase são um dos principais alvos de estudo. 
No caso das interações  

 
químicas devido à adição de TiC ao Si3N4, a bibliografia é bastante restrita. O objetivo deste 
trabalho é o estudo das  

 
interações químicas que ocorrem durante a sinterização do compósito Si3N4-20%vol TiC. 
Para acompanhar as  

 
reações, foram realizados tratamentos térmicos em várias temperaturas e sinterização 
assistida por dilatômetro  

 
(1750°C/1h, N2). As amostras foram caracterizadas por difração de raios X. O resultado de 
dilatometria indica que  

 
durante a sinterização ocorrem alterações na cinética de sinterização que podem estar 
relacionados à formação  

 
das fases b-SiC e TiCN, observadas nos resultados de DRX dos tratamentos térmicos. 
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